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Abstract (en)
The device (HS) has a circuit breaker (30) connected downstream to a generator switch (20), and power connecting housings (23, 24) electrically
isolated from each other. A contact pipe (32) is held at distance form a contact ring (31), when opening the circuit breaker under the formation of an
air-insulated isolation section. The contact pipe is set in electrical conducting contact with the contact ring, when closing the circuit breaker. An outer
surface (25) is formed in the housings, and the contact pipe is movably guided and electric-conductively supported along an axis (A).

Abstract (de)
Die Hochstromschaltvorrichtung (HS) weist einen Generatorschalter (20) und einen dem Generatorschalter nachgeschalteten Trennschalter (30)
auf. Der Generatorschalter (20) weist ein l&angs einer Achse (A) ausgerichtetes Léschkammergehause (21) mit zwei voneinander elektrisch isolierten
Stromanschlussgeh&usen (23, 24) auf, von denen das erste (24) mit einem Generator (G) elektrisch leitend verbindbar und das zweite (23) in den
Trennschalter (30) integriert ist. Der Trennschalter (30) weist eine Kontaktanordnung mit einem als Kontaktring (31) ausgebildeten feststehenden
und einem als Kontaktrohr (32) ausgebildeten beweglichen Kontakt auf. In das zweite Stromanschlussgehause (23) ist eine Aussenflache (25)
eingeformt, auf der das Kontaktrohr (32) des Trennschalters (30) langs der Achse (A) verschiebbar gefihrt und elektrisch leitend gelagert ist. Daher
entfallt ein separates Trennschaltergehduse und verkiirzt sich dementsprechend die Baulange der Hochstromschaltvorrichtung (HS) langs der
Achse.
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